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TRANZISTORY • FET PRO V~EOBECNÉ POUŽITI 1513651 

KUN 05, KUN 10 N-KANÁL - VÝKONOVÝ MOS PRO SPíNACí APLIKACE 
KUN 20 
N-KAHAJ1 - MOIllHbl~ TPAH31i1CTOP Mon AJI~ nEPEKIl104AIOIlIIiIX CXEM • N-CHANNEL - POWER TRANSISTOR MOS FOR 
SWITCHING CIRCUITS .• N-KANAL - LEISTUNGTRANSISTOR MOS FOR SCHAL TVORGANGE' 

Najnovšie,poznatky V MOStechnike umožnili vyvinúf no­
vu technol6giu, ktorá vytvoriia nové výkonové tranzistory 
s dop.osiaf neznámými a jedinečnými vlastnosfami, ktoré 
otvorill nové možnosti v obvodoveJ technike. Majů vyso­
ký vstupný· odpor a odpor v zopnutom stave S8 pohybuje 
od stotiny ohmu do jedného ohmu a spínacie' ~sy 
niekol'ko málo sto nanosekúnd. ~ 
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Puzdro TO·220 a zapojenle vývodov 

Oproti bipolárnym tranzistorom nepoznajú druhý prieraz, pretože sa sami chránia proti tepelnému préfaženiU 
kladnou teplotnou závislosfou odporu v zopnutom stave. Tieto vlastnosti ich predurčujú k mnohým použitiam 
vo výkonovej technike. Mažu sa použif v spínacích zdrojoch, jednosmerných meničoch, v širokopásmových, 
nízkofrekvenčnýcha lineárnyéh zosilňovačoch v mikropočítačových a počítačových interface, k bezvýkono­
vému spínaniu vel'kých prúdov a podobne. 
SÚ kompaktabilné s VLSI. Riadené sú napatím, dajÚ sa bez problémov paralelne spájaf a riadiaci výkon nezá­
visí od spínaného výkonu. 

Parameter Znak Jed. 
KUN 05 KUN 10 KUN 20 

Hod. Nastavenie Hod. Nastavenie Hod. Nastavenie 
Prierazné napatie min. UGS-OV min. Uos-OV min. UGS-OV 
kolektor-emitor· U BR os V SO 10s-1 mA 100 los- 1'mA 200 10s-1 mA 

prahové napatie UOST , V 2-S UOS- UGS UOS- UGS UDS - Uos 
los-lamA 2-S loS = 10 mA 2-S los = lamA 

Zvyškový prúd 1055 t}a ""I' 2S'C· 1 UGs=OV 1 UGS-OV 1 U=OV 
kolektora (max.) i). - 12S °c mA 4 Uos = max. hod. 4 . Uos = max. hod .. 4 Uos = ma •. hod. 

Zvyškdvý prúd UGs =20V UGS =20 V Uos -20 V 
hradla.(max.) lass nA 100 UDS=OV 100 Uos=OV 100 Uos=OV 

Odpor v zopnutom ma •. UGs =12V max. UGS -12-V max. UGs =12V 
stave "Ros ON Q 0.1 los=6A 0.2 los- 6A 0,7S ID8 -4,S A 

Strmost. 1Y211 S min. Uos =ISV min .. Uos =ISV min. Uos=ISV 
3 lo,=4A,/D,=6A 2,7 ID, = 4 A,. 10' = 6 A 2,2 lo,=3A,/D2 =S·A 

\ Vstupná kapacita Cl1SS pF max .. . UGs=OV, UOS- max~ UG~=OV, UDS - max. UGs=OV, UDS = 
1 saO -2SV, f-l MHz 1 sao -2SV,f-l MHz 1 sao =2SV,f=IMHz 

Zaplnaol čas ton' ns typ. typ. typ. 
.80 UoD =30V 80· Uoo -30V ~ Uoo -30V 

Vypinaci čas tal, ns typ. los=3A ~ 108 =2,8A typ. IDs =2,8A 

180 UGs =10V 180 UGs .. l0V \180 UGs =10V 

Tepelný odpor R'h)C K/W typ. lm". =SOmA typ. lm". =SOmA typ. I/mer. ;= 50 mA 
1,86 'vhr_-SA 1,86 I".,. =8 A 1,86 1"". -8A 

Napatie di6dy typ. UGs=OV typ. Uos-OV typ. UGs=OV 
v priep. smere Usn V I,S I, -24A 1,5 ! =24A 1,25 1,= 14A 


